附件1：

表1  2019年第一批半导体材料国家标准项目计划
	序号
	计划编号
	项目名称
	标准性质
	制修订
	代替标准号
	采标

情况
	项目周期/个月
	技术归口单位
	主要起草单位

	任务来源：《国家标准化管理委员会关于下达2018年第三批国家标准制修订计划的通知》（国标委发[2018]60号），2018年9月27日

	1
	20181807-T-469
	硅外延层载流子浓度的测试 电容-电压法
	推荐
	修订
	GB/T 14146-2009
	　
	24
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会
	南京国盛电子有限公司、有研半导体材料有限公司

	2
	20181808-T-469
	半导体材料术语
	推荐
	修订
	GB/T 14264-2009
	　
	24
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会
	有研半导体材料有限公司、有色金属技术经济研究院

	3
	20181809-T-469
	硅单晶电阻率的测定 直排四探针法和直流两探针法
	推荐
	修订
	GB/T 1551-2009
	　
	24
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会
	信息产业部专用材料质量监督检验中心

	4
	20181810-T-469
	砷化镓单晶
	推荐
	修订
	GB/T 20228-2006
	　
	24
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会
	云南中科鑫圆晶体材料有限公司


